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Was wurde untersucht? Womit wurde gemessen? Welcher Effekt zeigt sich?
Die aktive Reduktion von Schaltverlusten fur
PV-Stromrichter mit 50 kVA Nennleistung. Abb. 3: Hochautomatisierter Doppelpuls-Priifstand Abb. 4: Exemplarische Testergebnisse des Hochsetzstellers
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Warum wurde das untersucht? Wie wurde ausgewertet? ARCP
0,2 mJ
1. Hohere Sclhaltfreque"nz.en wunschenswert Tab. 1: Verwendete Integrationsgrenzen e ;z
- ohne SiC/GaN moglich?
| ) | | Hochsetzsteller Wechselrichter - "f\"\h"u’*«"w"f‘w‘w*«wwwww Off:
2. Kleinere und gunstigere Drosseln, Filter und 3 \ W/M YT
. Hard On IEC 60747-9 IEC 60747-8 = VWV 2 TR,
Kondensatoren wiinschenswert itk ¢ Hard Switching
- attraktivere GroBen und Preise! Hard Off IEC 60747-9 IEC 60747-8 0,066 mJ
Soft On 0.9 X Uck max — 0.9 X I nom 0-9 X Ups max = 0.9 X I o - -62.1 %
3. Verlustreduktion fur Leistungshalbleiter
- Hohere Effizienz erreichbar? S0t O IEC 507272 IEC Boas-e = i ARCP
8 0,025 mJ
Summe: 28m] ——> 0,2m)
-92 %
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